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Обсуждаются различные методы повышения радиационной стойкости 
полупроводниковых материалов на примере кремния и InSb. Оптическими и 
электрическими методами изучены параметры кремния, облученного различными видами 
и флюенсами высокоэнергетического облучения с последующими термообработками. 
Показано, что повышение радиационной стойкости кремния можно получить в первую 
очередь с помощью радиационно-термической обработки (предварительное облучение и 
отжиг). Убедительные данные по повышению радиационной стойкости кремния при 
нейтронном облучении получены на кремнии, легированном изовалентной примесью 
германия. 
 


